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Аннотация

Целью работы являлось измерение параметров фотоприемников на основе

фотодиодов. Для этого были проведены сравнительные измерения различных

схем включения фотодиодов для получения линейного отклика. Была измерена

монохроматическая чувствительность фотодиода ФДУК-2УТ на основе

кремния, она составила 0,31 . Были сняты зависимости чувствительности отА
Вт

длины волны падающего света для фотодиодов из трех материалов – кремния

(Si), арсенида галлия-индия (InGaAs) и германия (Ge). По полученным данным

строилась спектральная характеристика каждого из трех образцов.
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